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摘要(译)

含有空穴传输基团的苝电致发光材料，化学名称为N，N’－(N”－乙基－
3”－咔唑基)花二酰胺，是将咔唑加入到DMF与KOH的混合糊状液体中，
滴加溴乙烷，反应得到N－乙基咔唑；再向N－乙基咔唑的1，2－二氯乙
烷溶液中滴加浓硝酸，反应得到3－硝基－N－乙基咔唑；将3－硝基－
N－乙基咔唑溶于无水甲醇中，加入氯化铵固体，以锌粉为还原剂，反应
制得3－氨基－N－乙基咔唑；氮气保护下，以间甲苯酚和咪唑为混合溶
剂，苝二酸酐与3－氨基－N－乙基咔唑反应制得N，N’－(N”－乙基－3”
－咔唑基)苝二酰胺。本发明将空穴传输基、电子传输基及发光基纳入同
一个分子中，得到了一种同时具有空穴传输和电子传输性能的苝电致发
光材料，可以更大程度地调节电致发光材料的载流子传输性能，降低器
件的薄膜厚度。
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